


Ứng dụng của màng điện

 Màng dẫn điện: dùng làm các điện cực ITO, TCO

 Màng cách điện: điện trở màng mỏng

 Pin mặt trời

 OLED

 Transistor màng mỏng

 Hiển thị màn hình tinh thể lỏng



Màng cách điện



Pin mặt trời



Mô phỏng pin mặt trời: Copy link bên dưới
và dán vào thanh Address.

 http://www.wainet.ne.jp/~yuasa/flas
h/EngSolar_battery.swf



Xe chạy bằng pin mặt trời





OLED

 ITO/HTL/Emitter/ETL/Al

 ITO: Indium-Tin-Oxide, màng mỏng
trong suốt dẫn điện làm Anốt

 HTL: lớp truyền lỗ trống, PVK: poly
(N-vinylcarbazole)

 Emitter: PPV: poly (P-
paraphenylenevinylene);MEH-PPV;
Alq3

 ETL: lớp truyền điện tử (PEDOT, LiF)

 Catốt: Al, Ag, AlMn

 PP chế tạo: bốc bay liên tiếp (trừ ITO)

 Độ dày khoảng 450 nm (không tính đế)



Transistor màng mỏng (TFT)
 Lớp hoạt tính: CdS, CdSe

 Độ linh động của điện tử 400
cm2/V-s

 Dòng đóng:0.1 pA

 Tỉ số mở/ đóng:1010

 Mạch dùng TFT đạt tốc độ
14MHz

 Ứng dụng trong hiển thị màn
hình tinh thể lỏng



Màn hình tinh thể lỏng



Màn hình tinh thể lỏng



Màn hình tinh thể lỏng



Ưu và nhược điểm

 Màn ảnh có kích thước lớn
 Độ tương phản cao
 Độ phân giải cao
 Giống thực tế hơn
 Tránh giao tiếp chéo giữa các điểm ảnh
 Hao tốn năng lượng thấp
 Ánh sáng cân bằng trong không gian theo mọi phương
 Xem trong thời gian dài mà không mỏi mắt
 Cải tiến độ bền ảnh



Hiển thị bằng OLED

 Tốc độ xử lý cao hơn
 Vẽ lại rất nhanh màn hình

hiển thị
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